
別紙 

 １

業務形態 機器利用 

課題番号 S-12-CT-0001               

 

 課題名 
English title 

  

オラフ カートハウス a, 研究 賢一 b 

Olaf Karthausa, Kenichi Kenkyub 

a千歳科学技術大学, b大学  

aChitose Institute of Science and Technology, b University  

 

アブストラクト（１００字程度）。 

 

Abstract 100 words. 
 

 
背景と研究目的： 

本文は２ページ。 

テキスト：２段。 

フォント：MS 明朝 10.5pt 

図はカラーでも構いません。 

Figure caption は英語 

 

実験：  
 

結果： 
 
考察：  
 
今後の課題： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr(1nm)/ Au(40nm) 

L=100,50, 25, 

10, 5 m 

n+-Si  
SiO2 300nm  

W=2 mm 

Figure 1: schematic illustration of the 

substrate. 
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